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Auf den Schriftlichen Bescheid (Regel 66 PCT) vom 22.06.2004 -: 



Als Anlage werden neue Anspruche 1 bis 6 vorgelegt, die dem weiteren Prufungsver- 
fahren zu Grunde gelegt werden sollen. 

Im neuen Anspruch 1 sind die Merkmale des geltenden Anspruchs 2, insbesondere 
„teilkristallin M und „axial gestreckt" im Zusammenhang mit der Kunststofffolie mit aufge- 
nommen. 



Keines der Dokumente D1 bis D3 geht darauf ein, auf welche Art die Kunststofffolie 
gestreckt wird. Zwar ist dem Fachmann grundsatzlich das axiale Strecken eines Poly- 
mers beispielsweise aus der D6 (Sp.1, S.1393) bekannt, jedoch nicht im Zusammen- 
hang mit der Herstellung von halbleitenden organischen Schichten. Da die Aufbringung 
solcher Schichten besondere Techniken erfordert, ist es aber nicht nahe liegend, dass 



2 



das axiale Strecken auch hier zum Erfolg fuhrt und die nachfolgend aufgebrachte orga- 
nische Schicht gerade durch das axiale Strecken und/oder in Kombination mit den kri- 
stallinen Teilbereichen zu dem hervorragenden Erfolg, wie er mit Ladungstragermobili- 
taten von |j>10" 3 cm 2 /Vs bewiesen wurde, fuhrt. 

Dabei ist bei der Beurteilung der HOhe der erfinderischen Tatigkeit in diesem Zusam- 
menhang zu berucksichtigen, dass gerade die unteren Schichten oderdas Substrat, 
auf die die organischen leitenden oder halbleitenden Schichten aufgebracht werden, 
sehr kritisch ausgewahlt werden mussen, damit die oberen Schichten nicht geschSdigt 
werden. Insofern ist die Tatsache, dass die Kunststofffolie teilkristallin sein kann eine 
absolute Sensation auf dem Gebiet und widerspricht dahingehenden wissenschaftli- 
chen Vorurteilen. 

Als neuer Anspruch 1 wird daher ein Anspruch vorgeschlagen, der die Merkmale des 
geltenden Anspruchs 2 auch noch mit umfasst. 

Ebenso wird ein geanderter und umnummerierter neuer unabhangiger Anspruch auf 
einen Organischen Feld Effekt Transistor (ehemals Anspruch 7) vorgelegt. 
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Substrat und/oder eine untere Schicht eines elektronischen Bauteils, das 
(die) mit einer organischen Funktionsschicht beschichtet werden soli, 
wobei das Substrat oder die untere Schicht eine teilkristalline und/oder 
axial gestreckte (geordnete) Kunststofffolie derart umfasst, dass die 
Ordnung der Kunststofffolie ein Aufbringen des Funktionsmaterials in 
geordneter Form ermoglicht. 

Substrat nach Anspruch 1 , wobei die Kunststofffolie biaxial gestreckt ist. 

Substrat nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei die 
Kunststofffolie aus isotaktischem Polypropylen, Polyamid, Polyethylen, 
Polyethylenterephtalat. ist. 

Verfahren zur Erhohung der Ladungstragermobilitat einer leitenden oder 
halbleitenden Schicht aus organischem Material, bei dem die leitende 
oder halbleitende Schicht auf einem Untergrund mit einer teilkristallinen 
und/oder axial gestreckten (geordneten) Kunststofffolie aufgebaut wird. 

Verwendung eines Substrats und/oder einer unteren Schicht nach einem 
der Anspruche 1 bis 4 zur Herstellung eines OFETs. 

Organischer Feldeffekt-Transistor (OFET) mit einer Kunststofffolie nach 
einem der Anspruche 1 bis 5 mit einer halbleitenden Schicht aus 
organischem Material, wobei die halbleitende Schicht so aufgebracht 
wird, dass sie in direktem Kontakt mit der Kunststofffolie steht und durch 
diesen Kontakt ihre Ladungstragermobilitat auf M>10(-3)cm(2)/VS erhoht 
ist. 



